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摘要(译)

一种微型LED显示装置的制造方法，包括：在第一基板上形成包括多个
薄膜晶体管阵列的多个薄膜晶体管阵列区域； 在第二基板上形成包括多
个微LED阵列的多个微LED阵列区域； 将与所述多个薄膜晶体管阵列区
域相对应的所述多个微型LED阵列区域转移到所述第一基板上； 在第一
基板上方的第三基板上形成堤膜； 图案化堤膜以形成与多个微型LED阵
列之间的边界区域相对应的第一堤层和与多个微型LED阵列区域的边缘
区域相对应的第二堤层，以形成像素区域 像素阵列区域，用于在相邻的
第二堤层之间的边界区域去除堤膜。 沿着设置在彼此相邻的第二堤岸层
之间的边界区域中的划片区切割第三基板和第一基板； 从第一基板上分
离出包括多个薄膜晶体管阵列和多个微LED阵列的多个像素阵列，并将
多个像素阵列转移到第四基板上。
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